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Bestlckung:

R7- 8 82KQO5W. 5%

RN-12 51K 05W. 5%
R13—14 510 05W. 5°%
R15-16 12K, O05W. 5%

R21-2 47KQ. 05W. 5%

Kondensatoren:

Dioden:
D1-6 S.3236 G

C9—10 300pF 125V 5%

D19-20 S3236 G
Transistoren:

T17—18 2N395Z X.T.
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